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1.0 A�ドロップアウト
��
および������レギュレータ

NCP1117, NCP1117I,
NCV1117

NCP1117シリーズは、���	
で��ドロップアウト��を

1.2 V (800 mA�)に�え、1.0 Aを��る����を��する��

のある�ドロップアウト���レギュレータです。このシリーズ

は、"#$%&のための�'�(を)�としない9*�の+#�

���(1.5 V､1.8 V､1.9 V､2.0 V､2.5 V､2.85 V､3.3 V､5.0 V､12 V)を
,-しています。さらにこのシリーズには、2つの.�/0によ

って1.25〜18.8 Vの	
で�#1�な12��バージョンも7ま

れています。8	されているトリミング�
によって､リファレ

ンス��および����を±1.0%<=の>�で�?します。=@

されたA�B�は、����C
、"�DE�FGH、およびサ

ーマル・シャットダウンからOります。NCP1117シリーズは、

��P���20 VでDE1�です。このデバイスは、SOT−223パ
ッケージおよびDPAKパッケージで��されます。

��

• 1.0 Aを�える����

• ���	
での��ドロップアウト��1.2 V (800 mA�)

• +#����：1.5 V、1.8 V、1.9 V、2.0 V、2.5 V、2.85 V、

3.3 V、5.0 V、12 V
• 12����オプション

• +#����デバイスのための�'�(�Sなし

• ±1.0%の>�でトリミングされるTU��および����

• ��C
、"�DE、およびサーマル・シャットダウンから

OるA�B�

• ��P���20 VでDE

• NCVでVまるWXYZは[\の]^および2_`aを)�と

する�	およびそのbの,�にcd; AEC−Q100�#，
PPAPcd1

• �フリー・パッケージをe�

アプリケーション

• fg,Bhおよびij,Bhの"#kポイント

• 2.85 VバージョンのアクティブSCSIターミネータ

• スイッチング�qのポスト・レギュレータ

• ハード・ドライブ・コントローラ

• バッテリt�h

SOT−223
ST SUFFIX
CASE 318H

DPAK
DT SUFFIX
CASE 369C

Pin: 1. Adjust/Ground
2. Output
3. Input

Heatsink tab is connected to Pin 2.

See detailed ordering and shipping information in the package
dimensions section on page 12 of this data sheet.

ORDERING INFORMATION

See general marking information in the device marking
section on page 14 of this data sheet.

DEVICE MARKING INFORMATION

1 2 3

1
2

3

Tab

Tab

PIN CONFIGURATION

SOT−223
(Top View)

DPAK
(Top View)
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TYPICAL APPLICATIONS

MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol Value Unit

Input Voltage (Note 1) Vin 20 V

Output Short Circuit Duration (Notes 2 and 3) − Infinite −

Power Dissipation and Thermal Characteristics
Case 318H (SOT−223)

Power Dissipation (Note 2)
Thermal Resistance, Junction−to−Ambient, Minimum Size Pad
Thermal Resistance, Junction−to−Case

Case 369A (DPAK)
Power Dissipation (Note 2)
Thermal Resistance, Junction−to−Ambient, Minimum Size Pad
Thermal Resistance, Junction−to−Case

PD
R�JA
R�JC

PD
R�JA
R�JC

Internally Limited
160
15

Internally Limited
67
6.0

W
°C/W
°C/W

W
°C/W
°C/W

Maximum Die Junction Temperature Range TJ −55 to 150 °C

Storage Temperature Range Tstg −65 to 150 °C

Operating Ambient Temperature Range
NCP1117
NCP1117I
NCV1117

TA
0 to +125
−40 to +125
−40 to +125

°C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(���) 
����を�えるストレスは、デバイスにダメージを�える���があります。これらの��#を�えた%&は、デバイスの�	�を'
ない、ダメージが
じたり、+��に,�を-ぼす���があります。

1. This device series contains ESD protection and exceeds the following tests:
Human Body Model (HBM), Class 2, 2000 V
Machine Model (MM), Class B, 200 V
Charge Device Model (CDM), Class IV, 2000 V.

2. Internal thermal shutdown protection limits the die temperature to approximately 175°C. Proper heatsinking is required to prevent activation.
The maximum package power dissipation is: 

PD �
TJ(max) � TA

R�JA
3. The regulator output current must not exceed 1.0 A with Vin greater than 12 V.
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS  
(Cin = 10 �F, Cout = 10 �F, for typical value TA = 25°C, for min and max values TA is the operating ambient temperature range that applies
unless otherwise noted.) (Note 4)

Characteristic Symbol Min Typ Max Unit

Reference Voltage, Adjustable Output Devices
(Vin–Vout = 2.0 V, Iout = 10 mA, TA = 25°C)
(Vin–Vout = 1.4 V to 10 V, Iout = 10 mA to 800 mA) (Note 4)

Vref
1.238
1.225

1.25
−

1.262
1.270

V

Output Voltage, Fixed Output Devices
1.5 V (Vin = 3.5 V, Iout = 10 mA, TA = 25 °C)

(Vin = 2.9 V to 11.5 V, Iout = 0 mA to 800 mA) (Note 4)

1.8 V (Vin = 3.8 V, Iout = 10 mA, TA = 25 °C)
(Vin = 3.2 V to 11.8 V, Iout = 0 mA to 800 mA) (Note 4)

1.9 V (Vin = 3.9 V, Iout = 10 mA, TA = 25 °C)
(Vin = 3.3 V to 11.9 V, Iout = 0 mA to 800 mA) (Note 4)

2.0 V (Vin = 4.0 V, Iout = 10 mA, TA = 25 °C)
(Vin = 3.4 V to 12 V, Iout = 0 mA to 800 mA) (Note 4)

2.5 V (Vin = 4.5 V, Iout = 10 mA, TA = 25 °C)
(Vin = 3.9 V to 10 V, Iout = 0 mA to 800 mA,) (Note 4)

2.85 V (Vin = 4.85 V, Iout = 10 mA, TA = 25 °C)
(Vin = 4.25 V to 10 V, Iout = 0 mA to 800 mA) (Note 4)
(Vin = 4.0 V, Iout = 0 mA to 500 mA) (Note 4)

3.3 V (Vin = 5.3 V, Iout = 10 mA, TA = 25 °C)
(Vin = 4.75 V to 10 V, Iout = 0 mA to 800 mA) (Note 4)

5.0 V (Vin = 7.0 V, Iout = 10 mA, TA = 25 °C)
(Vin = 6.5 V to 12 V, Iout = 0 mA to 800 mA) (Note 4)

12 V (Vin = 14 V, Iout = 10 mA, TA = 25 °C)
(Vin = 13.5 V to 20 V, Iout = 0 mA to 800 mA) (Note 4)

Vout
1.485
1.470

1.782
1.755

1.872
1.862

1.970
1.960

2.475
2.450

2.821
2.790
2.790

3.267
3.235

4.950
4.900

11.880
11.760

1.500
−

1.800
−

1.900
1.900

2.000
−

2.500
−

2.850
−
−

3.300
−

5.000
−

12.000
−

1.515
1.530

1.818
1.845

1.929
1.938

2.030
2.040

2.525
2.550

2.879
2.910
2.910

3.333
3.365

5.050
5.100

12.120
12.240

V

Line Regulation (Note 5) Adjustable (Vin = 2.75 V to 16.25 V, Iout = 10 mA) Regline − 0.04 0.1 %

1.5 V (Vin = 2.9 V to 11.5 V, Iout = 0 mA)
1.8 V (Vin = 3.2 V to 11.8 V, Iout = 0 mA)
1.9 V (Vin = 3.3 V to 11.9 V, Iout = 0 mA)
2.0 V (Vin = 3.4 V to 12 V, Iout = 0 mA)
2.5 V (Vin = 3.9 V to 10 V, Iout = 0 mA)
2.85 V (Vin = 4.25 V to 10 V, Iout = 0 mA)
3.3 V (Vin = 4.75 V to 15 V, Iout = 0 mA)
5.0 V (Vin = 6.5 V to 15 V, Iout = 0 mA)
12 V (Vin = 13.5 V to 20 V, Iout = 0 mA)

−
−
−
−
−
−
−
−
−

0.3
0.4
0.5
0.5
0.5
0.8
0.8
0.9
1.0

1.0
1.0
2.5
2.5
2.5
3.0
4.5
6.0
7.5

mV

Load Regulation (Note 5) Adjustable (Iout = 10 mA to 800 mA, Vin = 4.25 V) Regline − 0.2 0.4 %

1.5 V (Iout = 0 mA to 800 mA, Vin = 2.9 V)
1.8 V (Iout = 0 mA to 800 mA, Vin = 3.2 V)
1.9 V (Iout = 0 mA to 800 mA, Vin = 3.3 V)
2.0 V (Iout = 0 mA to 800 mA, Vin = 3.4 V)
2.5 V (Iout = 0 mA to 800 mA, Vin = 3.9 V)
2.85 V (Iout = 0 mA to 800 mA, Vin = 4.25 V)
3.3 V (Iout = 0 mA to 800 mA, Vin = 4.75 V)
5.0 V (Iout = 0 mA to 800 mA, Vin = 6.5 V)
12 V (Iout = 0 mA to 800 mA, Vin = 13.5 V)

−
−
−
−
−
−
−
−
−

2.3
2.6
2.7
3.0
3.3
3.8
4.3
6.7
16

5.5
6.0
6.0
6.0
7.5
8.0
10
15
28

mV

Dropout Voltage (Measured at Vout − 100 mV)
(Iout = 100 mA)
(Iout = 500 mA)
(Iout = 800 mA)

Vin−Vout
−
−
−

0.95
1.01
1.07

1.10
1.15
1.20

V

Output Current Limit (Vin−Vout = 5.0 V, TA = 25°C, Note 6) Iout 1000 1500 2200 mA

Minimum Required Load Current for Regulation, Adjustable Output Devices
(Vin = 15 V)

IL(min) − 0.8 5.0 mA
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https://www.onsemi.com/support/technical-document-feedback/?tdid=NCP1117JP-D&tdt=Datasheet


NCP1117, NCP1117I, NCV1117

www.onsemi.jp
4

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(Cin = 10 �F, Cout = 10 �F, for typical value TA = 25°C, for min and max values TA is the operating ambient temperature range that applies
unless otherwise noted.) (Note 4)

Characteristic UnitMaxTypMinSymbol

Quiescent Current
1.5 V (Vin = 11.5 V)
1.8 V (Vin = 11.8 V)
1.9 V (Vin = 11.9 V)
2.0 V (Vin = 12 V)
2.5 V (Vin = 10 V)
2.85 V (Vin = 10 V)
3.3 V (Vin = 15 V)
5.0 V (Vin = 15 V)
12 V (Vin = 20 V)

IQ
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3.6
4.2
4.3
4.5
5.2
5.5
6.0
6.0
6.0

10
10
10
10
10
10
10
10
10

mA

Thermal Regulation (TA = 25°C, 30 ms Pulse) − 0.01 0.1 %/W

Ripple Rejection (Vin−Vout = 6.4 V, Iout = 500 mA, 10 Vpp 120 Hz Sinewave)
Adjustable
1.5 V
1.8 V
1.9 V
2.0 V
2.5 V
2.85 V
3.3 V
5.0 V
12 V

RR
67
66
66
66
64
62
62
60
57
50

73
72
70
72
70
68
68
64
61
54

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dB

Adjustment Pin Current (Vin = 11.25 V, Iout = 800 mA) Iadj − 52 120 �A

Adjust Pin Current Change
(Vin−Vout = 1.4 V to 10 V, Iout = 10 mA to 800 mA)

�Iadj − 0.4 5.0 �A

Temperature Stability ST − 0.5 − %

Long Term Stability (TA = 25°C, 1000 Hrs End Point Measurement) St − 0.3 − %

RMS Output Noise (f = 10 Hz to 10 kHz) N − 0.003 − %Vout

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(���) 

/パラメータは、�3な��が�い�り、��されたテスト�6に7する�����で�しています。�なる�6;で
/<=を�っ
た?には、�����で�している��を@られない%&があります。
4. NCP1117: Tlow = 0°C, Thigh = 125°C

NCP1117I: Tlow = −40°C, Thigh = 125°C
NCV1117: Tlow = −40°C, Thigh = 125°C

5. Low duty cycle pulse techniques are used during testing to maintain the junction temperature as close to ambient as possible.
6. The regulator output current must not exceed 1.0 A with Vin greater than 12 V.
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Figure 22. DPAK Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation vs. P.C.B. Copper Length
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アプリケーション!"

はじめに

NCP1117は、juvwであるxyの12z3{|レ
ギュレータと}�して、����の>�と��"#
$を~�させたことに�え、ドロップアウト��を

��に��させたことを[�としています。これら

のデバイスには����C
、"�DE�FGH、

サーマル・シャットダウンなどのA�B�が�わっ

ており、これによって��くのfgBh,�qおよ

びijBh,�qの��が��になります。NCP1117
シリーズはこれまでのLM317から�gしたデバイス
・タイプであり、LM317とピン��です。

'(��

+#��レギュレータおよび12��レギュレー
タの���なアプリケーション�
をFigure 23と24に
�します。12zのデバイスは、フローティング�
�レギュレータです。この�
は、��ピンと�?
ピンの�に��1.25 Vのリファレンス��を�gさ

せ、これを%&します。このリファレンス��は/
0R1によって�#されて#��qとなり、この��
は/0R2を�ってグランドに�れ、����を�#

します。�#される��レベルは、��、"#kに

)�とされる�'�#��5.0 mAよりも�きくなる

ように��します。�?ピンの��Iadjは、�#され

る�(��と}べて�めて'さく�#であるため、

これによって�gする����の��は'さく、

��は��できます。+#��のデバイスについて

は、R1およびR2はデバイス=�に7まれており、

����Igndは����にdじて3.0〜5.0 mAの	
で

2kします。

)*けコンデンサ

デバイスが�qから�インチ<��れた^�に�
�された^�、レギュレータを"#させるためにP
�バイパス・コンデンサCinが)�になる1�$があ

ります。このコンデンサは、��なP�インピーダ
ンスを�じて��が��される^�に�
が  に

¡dするのを�Cし、�� ¢d£を��に¤¥さ

せます。P�バイパス・コンデンサは、できるだけ

!¦"が§くなるように、レギュレータのP�{|
とグランド{|の�に¨�©りªける)�がありま

す。10 �Fのセラミック・コンデンサまたはタンタル

・コンデンサであれば、ほとんどのアプリケーショ
ンにcして¬­な®¯があります。

Figure 23. Fixed Output Regulator

1

2 Output3Input NCP1117
XTXX

+ +
CoutCin

Ignd

コンデンサCoutによってレギュレータの°±�GH

が²われるため、��を"#させるには、このコン
デンサの³,は)#です。33 m�(vw´)〜2.2 �とい

うC
=のµ¶¨·/0(ESR)を&つ、4.7 �Fの�'
�$´が)�です。Figure 12および13をTUしてくだ

さい。�
の�DE��	
において�'�$´と

ESRC
を¸たすことを¹Sに、セラミック・コンデ
ンサ、タンタル・コンデンサ、またはアルミ�%コ

ンデンサを³,することが1�です。�きな���
$´を³,することで、ループの"#$と ¢d£
が¤¥し、さらに��ノイズが��するという&�
®¯があります。

Figure 24. Adjustable Output Regulator

1

2 Output3Input NCP1117
XTA

+ +
CoutCin

Iadj

R2
+

Cadj

Vref
R1

Vout � Vref �1 � R2
R1
�� Iadj R2

+#zと12zのデバイスの��リップルは、リ
ファレンス��にcする����の}»が¼�する

にxって¦½に¼�します。¾えば、12 Vのレギュ
レータでは、��リップルは12 V/1.25 V、すなわち

9.6に¼�し、リップル'¿»はこの}»のlog(�,c
�)の20À、すなわち19.6 dBだけ�Áします。リップ
ル'¿»のÂÃ(�Á)は、バイパス・コンデンサCadj
(TU)を&�すると(Figure 24TU)、�に�した´に

�Äできます。リップル°±�におけるCadjのリアク

タンスは、R1の/0´よりも�くする)�がありま

す。"#$を%&するために)�な�'�(��が

�れるようR1の´を��することができ、その	

は��100 �〜200 �です。

Cadj 	
1

2 � fripple R1

�(のÅから、)�な�'�$を�Æできます。

ACラインからトランスと�±ブリッジをÇして��
の��をÈけるアプリケーションでこのデバイスを

³,する^�、Cadjの´はÉのようになります。

fripple � 120 Hz, R1 � 120 �, then Cadj 	 11.1 �F

P�リップル°±�の)いアプリケーションでは､

Cadjの´を��に'さくします。デバイスをスイッチ

ング・コンバータのポスト・レギュレータとして、

<Êの¹Sで³,する^�、´はÉのようになりま

す。

fripple � 50 kHz, R1 � 120 �, then Cadj 	 0.027 �F

Figure 10と11に、*Ëにバイパスされた�?ピンに

よりÌることができるリップル'¿»のレベルを�

します。
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/0ダイオード

NCP1117ファミリは、2つの�インピーダンス・ダ
イオード・パスを=@しているため、vw�なレギ

ュレータ・アプリケーションで³,する^�、��

はA�を)�としません。Í1のパスは、VoutとVinの

�を�Îし、Ï15 Aのピーク・サージ��にÐえる

ことができます。��のVinのサイクルでは、この�

きさのサージ��が�gすることはありません。

このサージ��は、Coutが50 �Fよりも�きく、かつ

Vinがクローバ�
などによってグランドに§Ñした

^�にのみ�gし、その^�デバイスをÂÒするÓ
れがあります。そのような¹Sにおいてデバイスを

A�するには、ダイオードD１が)�になります。

Í2のパスは、CadjとVoutの�を�Îし､Ï150 mAのピ
ーク・サージ��にÐえることができます。Cadjが

1.0 �Fよりも�きく、かつ��がクローバ�
などに

よってグランドに§Ñする^�には、A�ダイオー
ドD2が)�になります。

Figure 25. Protection Diode Placement

1

2 Output3Input NCP1117
XTA

+ +
CoutCin

R2
+

Cadj

R1

1N4001

D1

D2
1N4001

Cadjが50 �Fよりも�きく、かつVinがグランドに§
Ñするような^�には、A�ダイオードD1とD2のÔ
み�わせが)�になる1�$があります。=�ダイ

オードにcして�#されたピーク����は、��
���25°C、100 �sの^�の´です。これらの´は2

Dする1�$があるため、TÕ´として³,してく

ださい。

ロード・レギュレーション

NCP1117シリーズは、Öれたロード・レギュレーシ
ョンをe�することができますが、3{|デバイスで

あるため、�れた�(を×Øする��は
られてい

ます。e�されている��のロード・レギュレーシ
ョン$�をÙき�すには、¸たすべき2つの¹Sがあ

ります。Í1の¹Sは、�?/0R1の�Úを、できる

だけレギュレータ・ケースの,くで�Îするという

ものです。これによって、!¦/0RW+によって�

gする��-Êが�'kされ、R1のÛ{にÜ�され

るリファレンス��にcして¨·にgじることを.

Ýできます。Í2の¹Sは、R2のグランドÚを�(に

¨��Îするというものです。これにより、!¦/
0RW−で�gする��-ÊをレギュレータがGHす

る、Þのケルビン・センスが1�になります。

Figure 26. Load Sensing

1

2 Output3Input NCP1117
XTA

+
+

Cout
Cin

R1
Remote
Load

RW+

RW−

R2

56に7する:;<=

このシリーズは、�������を�えるような

àáに�え、レギュレータをA�するために��さ

れたâC
�
を=@しています。この�
が175℃
(vw´)でアクティブになると、レギュレータの��
はオフになり､ダイ��がÊがるとオンにãります。

そのä¯、 âåáでデバイスがDEしÎけると、

��が�æしているように/えます。このB�は、

çわぬ âによって0きるèé�なê1からA�す

るためのものです。*Ëなヒートシンクの�わりに

³,するためのものではありません。デバイスの�
�ì2��は、ÉÅより�Æできます。

PD �
TJ(max) � TA

R�JA
デバイスは、�3íîのSOT−223パッケージおよび

DPAKパッケージで��されます。ïパッケージに

は、プリントðñの4òをóâhとしてô,するこ

とで���−�õ�â/0(R�JA)を'さくするように

[öに��された、5�した6÷タブがあります。

Figure 21と22に、2.0オンスの4òを³,したøù�

なú3ðñで、�û½パターンからÌられるR�JAの

vw´を�します。ÈけPれ1�な$�とü7$を

A8するために、�ýWXのâC
を9:および#
$kする)�があります。í;のR�JAは、グラフに

�した´とは�きくþなる1�$があります。これ

は、�ýレイアウトにおける4òの��}、<�す

るâq、�õなどの=いによるものです。
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Figure 27. Constant Current Regulator Figure 28. Slow Turn−On Regulator

Figure 29. Regulator with Shutdown Figure 30. Digitally Controlled Regulator

Figure 31. Battery Backed−Up Power Supply Figure 32. Adjusting Output of Fixed
Voltage Regulators

The 50 � resistor that is in series with the ground pin of the
upper regulator level shifts its output 300 mV higher than the
lower regulator. This keeps the lower regulator off until the
input source is removed.

Resistor R2 sets the maximum output voltage. Each
transistor reduces the output voltage when turned on.
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ORDERING INFORMATION  − (NCP1117)

Device Nominal Output Voltage Package Shipping†

NCP1117STAT3G Adjustable

SOT−223
(Pb−Free) 4000 / Tape & Reel

NCP1117ST15T3G 1.5

NCP1117ST18T3G 1.8

NCP1117ST20T3G 2.0

NCP1117ST25T3G 2.5

NCP1117ST33T3G 3.3

NCP1117ST50T3G 5.0

NCP1117ST12T3G 12

NCP1117DTAG Adjustable

DPAK
(Pb−Free)

75 Units / Rail

NCP1117DTARKG Adjustable 2500 / Tape & Reel

NCP1117DTAT5G Adjustable 2500 / Tape & Reel

NCP1117DT15G 1.5 75 Units / Rail

NCP1117DT15RKG 1.5 2500 / Tape & Reel

NCP1117DT18G 1.8 75 Units / Rail

NCP1117DT18RKG 1.8 2500 / Tape & Reel

NCP1117DT18T5G 1.8 2500 / Tape & Reel

NCP1117DT19RKG 1.9 2500 / Tape & Reel

NCP1117DT20G 2.0 75 Units / Rail

NCP1117DT20RKG 2.0 2500 / Tape & Reel

NCP1117DT25G 2.5 75 Units / Rail

NCP1117DT25RKG 2.5 2500 / Tape & Reel

NCP1117DT25T5G 2.5 2500 / Tape & Reel

NCP1117DT285G 2.85 75 Units / Rail

NCP1117DT285RKG 2.85 2500 / Tape & Reel

NCP1117DT33G 3.3 75 Units / Rail

NCP1117DT33RKG 3.3 2500 / Tape & Reel

NCP1117DT33T5G 3.3 2500 / Tape & Reel

NCP1117DT50G 5.0 75 Units / Rail

NCP1117DT50RKG 5.0 2500 / Tape & Reel

NCP1117DT12G 12 75 Units / Rail

NCP1117DT12RKG 12 2500 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.

ORDERING INFORMATION  − (NCP1117I)

Device Nominal Output Voltage Package Shipping†

NCP1117ISTAT3G Adjustable

SOT−223
(Pb−Free) 4000 / Tape & Reel

NCP1117IST18T3G 1.8

NCP1117IST33T3G 3.3

NCP1117IST50T3G 5.0

NCP1117IDTAT4G Adjustable
DPAK

(Pb−Free) 2500 / Tape & ReelNCP1117IDT33T4G 3.3

NCP1117IDT50T4G 5.0

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
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ORDERING INFORMATION  − (NCV1117)

Device Nominal Output Voltage Package Shipping†

NCV1117STAT3G* Adjustable

SOT−223
(Pb−Free) 4000 / Tape & Reel

NCV1117ST15T3G* 1.5

NCV1117ST18T3G* 1.8

NCV1117ST20T3G* 2.0

NCV1117ST25T3G* 2.5

NCV1117ST33T3G* 3.3

NCV1117ST50T3G* 5.0

NCV1117ST12T3G* 12

NCV1117DTARKG* Adjustable

DPAK
(Pb−Free) 2500 / Tape & Reel

NCV1117DT15RKG* 1.5

NCV1117DT18RKG* 1.8

NCV1117DT18T5G* 1.8

NCV1117DT20RKG* 2.0

NCV1117DT25RKG* 2.5

NCV1117DT33T4G* 3.3

NCV1117DT33T5G* 3.3

NCV1117DT50RKG* 5.0

NCV1117DT12RKG* 12

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.

*NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and
PPAP Capable
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117AJG
ALYWW

17−15G
ALYWW

17−18G
ALYWW

117−2G
ALYWW

17−25G
ALYWW

17285G
ALYWW

17−33G
ALYWW

117−5G
ALYWW

17−12G
ALYWW

AYW
117−A �

�

1

SOT−223
ST SUFFIX
CASE 318H

A = Assembly Location
L = Wafer Lot
Y = Year
WW, W = Work Week
� or G = Pb−Free Package

MARKING DIAGRAMS − NCP1117

DPAK
DT SUFFIX
CASE 369C

2 3

1
2

3 1
2

3 1
2

3 1
2

3 1
2

3

1
2

3 1
2

3 1
2

3 1
2

3

Adjustable 1.5 V 1.8 V 2.0 V

2.5 V 3.3 V 5.0 V 12 V

Adjustable 1.5 V 1.8 V 2.0 V 2.5 V

2.85 V 3.3 V 5.0 V 12 V

(Note: Microdot may be in either location)

AYW
17−15 �

�

1 2 3

AYW
17−18 �

�

1 2 3

AYW
117−2 �

�

1 2 3

AYW
17−25 �

�

1 2 3

AYW
17−33 �

�

1 2 3

AYW
117−5 �

�

1 2 3

AYW
17−12 �

�

1 2 3

1.9 V

AYW
17−19 �

�

1 2 3

17−19G
ALYWW

1
2

3

1.9 V
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17AJTG
ALYWW

1733TG
ALYWW

1175TG
ALYWW

AYW
117AT�

�

1

SOT−223
ST SUFFIX
CASE 318H

A = Assembly Location
L = Wafer Lot
Y = Year
WW, W = Work Week
� or G = Pb−Free Package

MARKING DIAGRAMS − NCP1117I

DPAK
DT SUFFIX
CASE 369C

2 3

1
2

3 1
2

3 1
2

3

Adjustable 1.8 V 3.3 V

Adjustable 3.3 V 5.0 V

(Note: Microdot may be in either location)

AYW
1718T�

�

1 2 3

AYW
1733T�

�

1 2 3

5.0 V

AYW
1750T�

�

1 2 3
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17AJVG
ALYWW

1715VG
ALYWW

1718VG
ALYWW

1172VG
ALYWW

1725VG
ALYWW

1733VG
ALYWW

1175VG
ALYWW

AYW
117AV �

�

1

SOT−223
ST SUFFIX
CASE 318H

A = Assembly Location
L = Wafer Lot
Y = Year
WW, W = Work Week
� or G = Pb−Free Package

MARKING DIAGRAMS − NCV1117

DPAK
DT SUFFIX
CASE 369C

2 3

1
2

3 1
2

3 1
2

3 1
2

3

1
2

3 1
2

3 1
2

3

Adjustable 1.5 V 2.0 V

2.5 V 3.3 V 5.0 V

Adjustable 1.5 V 1.8 V 2.0 V

2.5 V 3.3 V 5.0 V

(Note: Microdot may be in either location)

AYW
1715V �

�

1 2 3

AYW
1172V �

�

1 2 3

AYW
1725V �

�

1 2 3

AYW
1733V �

�

1 2 3

AYW
1750V �

�

1 2 3

1.8 V

AYW
1718V �

�

1 2 3

12 V

AYW
1712V �

�

1 2 3

1712VG
ALYWW

1
2

3

12 V
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XXXXXX = Device Code
A = Assembly Location
L = Wafer Lot
Y =  Year
WW = Work Week
G = Pb−Free Package

AYWW
XXX
XXXXXG

XXXXXXG
ALYWW

DiscreteIC

GENERIC
MARKING DIAGRAM*

*This information is generic. Please refer to
device data sheet for actual part marking.
Pb−Free indicator, “G” or microdot “�”, may
or may not be present. Some products may
not follow the Generic Marking.

STYLE 1:
PIN 1. BASE

2. COLLECTOR
3. EMITTER
4. COLLECTOR

STYLE 2:
PIN 1. GATE

2. DRAIN
3. SOURCE
4. DRAIN

STYLE 3:
PIN 1. ANODE

2. CATHODE
3. ANODE
4. CATHODE

STYLE 4:
PIN 1. CATHODE

2. ANODE
3. GATE
4. ANODE

STYLE 5:
PIN 1. GATE

2. ANODE
3. CATHODE
4. ANODE

STYLE 6:
PIN 1. MT1

2. MT2
3. GATE
4. MT2

STYLE 7:
PIN 1. GATE

2. COLLECTOR
3. EMITTER
4. COLLECTOR

STYLE 8:
PIN 1. N/C

2. CATHODE
3. ANODE
4. CATHODE

STYLE 9:
PIN 1. ANODE

2. CATHODE
3. RESISTOR ADJUST
4. CATHODE

STYLE 10:
PIN 1. CATHODE

2. ANODE
3. CATHODE
4. ANODE

98AON10527DDOCUMENT NUMBER:

DESCRIPTION:

Electronic versions are uncontrolled except when accessed directly from the Document Repository.
Printed  versions are uncontrolled  except when stamped  “CONTROLLED COPY” in red.
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